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高速 LVDS驱动器

1主要性能
 符合 TIA/EIA-644-A标准

 ＞400Mbps(200MHz)转换速率

 700ps最大差分偏移

 1.5ns最大传播延时

 单端 3.3V供电

 ±350mV差分输出

 引脚简化 PCB布局

 低功耗（18mW@3.3V）

 SOT23-5引脚封装

 工业级工作温度范围：-55℃~125℃

2应用场合
 多功能打印机

 LVCMOS-LVDS转换器

 工厂及楼宇自动化

 电网基础设施

3产品特点
大于 200MHz的高转换速率。

输出短路电流低至 4mA。

功耗低至 18mW。

采用 SOT23-5引脚封装。

质量等级：军温级&N1级

器件信息 (1)

型号 封装 封装尺寸 (标称值)

TLX90LV011 SOT23-5 2.92mm×1.60mm

(1)详细的订单型号说明，请参考数据表后的封装选项部分。

图1 TLX90LV011功能框图
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4版本信息
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。

版本号 日期 注释

A.0 2023/12/18 初始版本

A.1 2024/03/25
1.增加高低温测试数据

2.增加封装和订单说明以及包装规格尺寸
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5封装和订单说明 (1)

注意:

(1) 该信息是指定设备可用的最新数据。这些数据如有更新，将及时更新到我司官网，恕不另行通知。有关此数据表的最新版本，请查阅

右侧导航

(2) 丝印可能会有其他附加的代码，用于产品的内控追溯（包括数据代码和供应商代码）或者标志产地。

(3) MSL,根据 JEDEC行业标准分类的水分敏感性等级。

订购型号 温度等级 封装类型 丝印 (2) MSL 质量等级

JTLX90LV011YF5 -55℃ ~+125℃ SOT23-5 LV011 MSL1/3 N1/军温级

TLX90LV011YF5 -40℃ ~+125℃ SOT23-5 LV011 MSL1/3 工业级
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6概述

TLX90LV011 定位是一款单通道的 LVDS 驱动器，适用于高速，低功耗的应用场景。TLX90LV011 是电

流模式的驱动器，因此可以在高频下仍可以保证低功耗。TLX90LV011 可以支持 LVDS 数据速率高达

400Mbps(200MHz)。该产品的目标市场为通信和工业。
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7引脚配置与功能描述

图 2. TLX90LV011引脚配置

引脚描述
封装引脚

引脚名称 描述
SOT23-5

5 TTL IN LVTTL/LVCMOS信号输入引脚

4 OUT+ 输出信号+

3 OUT- 输出信号-

2 GND 地

1 VDD 电源电压，3.3±0.3V



TLX90LV011

8 / 12 www.tailianxin.cn

8技术规格
8.1极限参数

PARAMETER MIN MAX UNIT

电源电压 (AVDD,DRVDD)至 AGND -0.3 4 V

LVCMOS输入电压(TTL IN) -0.3 3.6 V

LVDS输出电压(OUT±) -0.3 2 V

热阻(θJA) 138.5 °C/W

存储温度范围 -65 150 °C

工作温度范围 -55 125 °C

最大结温 TJ,MAX 150 °C

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值，不表示在这些条件下或者

在任何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，器件能够正常工作。长期在绝对最大额定值条件下

工作会影响器件的可靠性。

8.2正常工作条件
MIN TYP MAX UNITS

电源电压(VDD) 3 3.3 3.6 V

温度(TA) -55 25 125 ℃

8.3 ESD保护
以下 ESD信息仅用于处理 ESD保护区域中的 ESD敏感器件。

VALUE UNITS

V(ESD)

人体放电模型(HBM) ≥8000 V

带电器件模型(CDM) ≥2000 V

LATCHUP ≥400 mA

带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高能

量 ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当的 ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。
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8.4电气特性
除另有说明，以下测试电源电压和温度均在正常工作条件范围内。

指标名称 说明 测试条件 MIN TYP MAX 单位

|VOD| 输出差分电压 RL=100Ω（图 3） 250 350 450 mV

VOS 偏置电压 RL=100Ω（图 3） 1.125 1.25 1.375 V

IOS 输出接地电流 VOUT+=0和 VOUT-=0 -4.5 -10 mA

IOSD 输出短接电流 VOD=0 -4.4 -8 mA

COUT 输出电容 3 pF

VIH 输入高电平 2 VDD V

VIL 输入低电平 GND 0.8 V

IIH 输入高电流 VIN=3.3V或 2.4V 0 ±10 uA

IIL 输入低电流 VIN=0或 0.5V 0 ±10 uA

CIN 输入电容 3 pF

IDD 电源电流
无负载

VIN=VDD或 0
4.5 7 mA

RL=100Ω 5.3 7 mA

说明：

1.电流流入器件引脚时定义为+，流出器件引脚时定义为-。

2.若无特殊说明，所有 Typ测试条件均为：电源电压 VDD=3.3V，温度 T=25℃。

8.5传输特性
指标名称 说明 测试条件 MIN TYP MAX 单位

tPHLD 由高变低的差分传播延时

RL=100Ω

0.3 0.8 1.5 ns

tPLHD 由低变高的差分传播延时 0.3 0.7 1.5 ns

tSKD1 |tPHLD- tPLHD| 0 0.1 0.7 ns

tTLH 上升沿时长 0.2 0.5 1 ns

tTHL 下降沿时长 0.2 0.5 1 ns

fMAX 最大输出频率 200 250 MHz

说明：

1.若无特殊说明，瞬态测试条件为：Fin=1MHz，Zo=50Ω，tr≤1ns，tf≤1ns（10%-90%）；

2. fMAX输入信号要求：tr=tf＜1ns（0%-100%）,占空比为 50%，幅度为 0-3V。输出信号要求:占空比在 45%-55%之间，VOD＞

250mV。

3.图 3为|VOD|和 VOS电气特性测试所用测试电路，图 4为传输特性所用测试电路。图 5为传输特性测试输入输出时序。
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9测试电路和时序图

图 3 |VOD|和 VOS测试电路

图 4传输特性测试电路

图 5输入输出时序



TLX90LV011

11 / 12 www.tailianxin.cn

10封装规格尺寸
SOT23-5 (3)

注意：

1. 不包括

每侧最大 0.15mm的塑料或金属突起。

2.BSC（基本中心间距），“基本”间距为标称间距。

3.本图如有更改，恕不另行通知

Symbol
Dimensions InMillimeters Dimensions In Inches

Min Max Min Max

A (1) 1.050 1.250 0.041 0.049

A1 0.000 0.100 0.000 0.004

A2 1.050 1.150 0.041 0.045

b 0.300 0.500 0.012 0.020

c 0.100 0.200 0.004 0.008

D (1) 2.820 3.020 0.111 0.119

E (1) 1.500 1.700 0.059 0.067

E1 2.650 2.950 0.104 0.116

e 0.950(BSC) (2) 0.037(BSC) (2)

e1 1.800 2.000 0.071 0.079

L 0.300 0.600 0.012 0.024

θ 0° 8° 0° 8°
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11包装规格尺寸
REELDIMENSIONS TAPEDIMENSION

注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

关键参数表

Package Type
Reel

Diameter
Reel

Width(mm)
A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P0
(mm)

P1
(mm)

P2
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

SOT23-5 7’’ 9.5 3.20 3.20 1.40 4.0 4.0 2.0 8.0 Q3

注意：

1.所有尺寸均为标称尺寸。

2.不包括每边最大 0.15毫米的塑料或金属突起。
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